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1. Sia dato un amplificatore con Av = 1000, Rin=100 KΩ,  Rout=200 Ω. Imporre una reazione in 

modo da ottenere una resistenza d’ingresso maggiore di 1 MΩ e una resistenza di uscita di 

50 Ω (con un errore minore del 5%). 
2. Disegnare e dimensionare un filtro biquadratico che abbia uno zero nell’origine e due poli 

complessi coniugati di valore sp1,sp2 = - 1000 ± 4000 rad/s. Giustificare in dettaglio il 
procedimento. 

3. Disegnare e dimensionare un circuito generatore d’onda rettangolare, che abbia livello alto +5.4 V, 

livello basso -5.4 V, durata della semionda positiva 2 ms, durata della semionda negativa 1 ms. 

Giustificare in dettaglio il procedimento. Si consideri ideale l’amplificatore operazionale. 

4. Disegnare e quotare la porta logica complessa CMOS che implementi la seguente funzione 

logica ABCDDCBDACCDBAY +++++ )( . Realizzare la stessa funzione logica anche con 

pass gate.  
Punteggio totale Parte A: 14 
 
 

Parte B 
 
Dato l'amplificatore disegnato in figura, calcolare: 

− il punto di riposo dei due transistori,  

− l'amplificazione Vu/Vs a centrobanda,  

− il limite superiore di banda e il limite inferiore di banda 
NOTE: Il JFET è un 2N3819 con rd � ∞, il BJT è un P2N2222A con hoe=hre=0. 

Punteggio totale Parte B: 14. 
 

 
 
























